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Les semi-conducteur binaires appartenant au groupe III-VI et particuliérement les composés de la famille In-S suscitent l’intéret des chercheures en raison de leur stabilité et leurs larges gap optiques.
         
Ces matériaux sont aussi  trés intéréssants pour leurs propriétés photos luminescentes  et donc trouvent de nombreuses  applications dans des dispositifs optoélectroniques et en particulier dans les cellules solaires
        
La déposition du sulfure d’indium ( In
2
S
3
) et sa caractérisation structurale ( XRD, EDX ,MEB) et optique a permis de tirer les conclusions  suivantes :
*
Une structure tetragonale avec des paramétres   
de réseaux comparables a ceux  obtenue par d’autres chercheurs
*Un  gap optique de 2.38 eV trés approrié  pour  etres un bon remplaçant du CdS dans les cellules solaires .
*Une Stabilité à l’air lui permet d’etres utilisé dans de nombreux dispositifs optoélectroniques
* Une trés  bonne sensibilité à la lumière qui le rend photoconducteur
.
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